1. Būdas radioaktyviam paviršiaus šaltiniui paruošti radioterapijai, apimantis: 

(a) pateikimą struktūros, turinčios paviršių;

(b) šios struktūros padengimą bent vienu iš polimerinės medžiagos sluoksnių;
(c) šios struktūros pozicionavimą sraute bent vieno radionuklido, pasirinkto iš grupės, susidedančios iš radžio – 223 ir radžio – 224, taip, kad parinktų atomus bent iš vieno minėto radionuklido minėtam bent vienam sluoksniui; ir
(d) polimerinės medžiagos kaitinimą iki iš anksto nustatytos temperatūros, pakankamos minėtai polimerinei medžiagai lydyti taip, kad minėti atomai būtų įvedami į minėtą polimerinę medžiagą, leidžiant išeiti iš minėtos polimerinės medžiagos po radioaktyvaus skilimo.
2. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis minėtos bent vienos polimerinės medžiagos sluoksnio apdorojimą fluidu tam, kad pašalintų minėto bent vieno radionuklido likusius atomus iš bent vieno minėto sluoksnio.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame minėto paviršiaus minėta danga atliekama pagal procedūrą, pasirinktą iš grupės, susidedančios iš panardinimo, sukimo, plėvelės pūtimo ir formavimo įšvirkštimu.
4. Būdas pagal 1 punktą, kur minėta struktūra yra pagaminta iš nelaidžios medžiagos, ir minėtas žingsnis (a) taip pat dar apima bent jau iš dalies minėtos struktūros dengimą bent vienu metaliniu sluoksniu, taip formuojant minėtą paviršių.

5. Būdas pagal 1 punktą, kuriame bent vieno minėto radionuklido minėti atomai yra surenkami tiesiogine implantacija vakuume.

6. Būdas pagal 1 punktą, kuriame bent vieno minėto radionuklido minėti atomai yra surenkami prijungiant minėtą paviršių prie neigiamo poliškumo įtampos šaltinio.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur minėtos struktūros minėtas pozicionavimas bent vieno radionuklido minėtame sraute yra vykdomas dujinėje aplinkoje.
8. Radioterapijos radioaktyvus paviršiaus šaltinis, apimantis struktūrą, padengtą bent vienu polimerinės medžiagos sluoksniu, ir mažiausiai vieno radionuklido atomai yra parinkti iš grupės, susidedančios iš radžio-223 ir radžio-224, radioaktyvus paviršiaus šaltinis gaunamas būdu pagal bet kurį iš 1-7 punktų.

9. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-8 punktą, kur minėta polimerinė medžiaga apima termoplastinę polimerinę medžiagą.

10. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-8 punktą, kur minėta polimerinė medžiaga apima polimetilmetakrilatą.
11. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-10 punktą, kur radioaktyvus paviršiaus šaltinis yra b e s i s k i r i a n t i s spinduliuotės dozės ekvivalentu nuo apie 10 iki maždaug 100 grėjų gydytuose audiniuose.
12. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-11 punktą, kur minėto bent vieno radionuklido radioaktyvumas yra nuo 10 nanokiurių iki maždaug 10 microkiurių.
13. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-12 punktą, kur minėti atomai yra leidžiami emituoti skilimo grandies atomus iš radioaktyvaus paviršiaus šaltinio prie išeinančio srauto nuo maždaug 10² iki maždaug 105 atomų branduolių per sekundę.
14. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-13 punktą, kur minėto bent jau vieno radionuklido paviršiaus tankis yra nuo maždaug 1010 iki maždaug 1013 atomų / cm².

15. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-13 punktą, kur minėta struktūra yra padaryta iš metalo.
16. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-15 punktą, kur minėta struktūra yra pasirinkta iš grupės, susidedančios iš adatos, vielos, kryptuko, endoskopo antgalio, laparoskopo antgalio ir vaizdo gavimo įrenginio antgalio.

17. Būdas arba radioaktyvus paviršiaus šaltinis pagal bet kurį 1-15 punktą, kur minėta struktūra yra susiuvimo siūlas.

